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В настоящей работе проведены исследования эффективностн 
магнитостатического эіфанйрованйя цилиндрических конечных образцов 
экранов с целью разработкз! оптимальной защиты корпусов приборов и 
аппаратуры широкого спектра назначения от статических и 
низкочастотных магнигаых полей.

Матитные экраны формировались с помощью метода 
электролитического осазкдения магнитомягкого сплава Fe2oNiso на корпуса 
приборов, выполненные из агаоминия [1]. То.шцина магнитного слоя 
экранов варьировалась в интервале от 50 до 400мкм. Количественная 
оценка эффективности экранирования Э проводилась по результатам 
измерений отношения напряженности или индутсции магнитного поля в 
защищаемой области пространства при отсутствии экрана Я  (или В), и при 
наличии его Hi (или Ві) [2]:
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Расчет эффективности экранирования производился на основе 
измерений величины э.д.с. элемента Холла, в заданной центральной 
области пространства без экрана (£) и с экраном (Ą ).

Отмечено, что с ростом толощны электролигачески осажденных 
покрытий на основе сплава NisoFe2o эффективность магнитостатического 
экранирования увеличивается, а пик максимума эффективности смещается 
в область более высоких магнитных полей.

С'опоставление экспериментальных результатов по эффективности 
экранов, сформированных на корпусах реальных приборов из 
электролитически осажденного сплава NisoFe2o и аморфной ленты 84КХСР 
показало, что в интервале магнитных полей от 200 до 2800 А/м сплав 
Nisofe2o более предпочтителен, чем экраны на основе 84КХСР.
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